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w={ (57) Abstract: Inordinate localised systems are used at room temperature in a novel device in the form of an electron spectrom-
& eter for utilising single-electron electronic applications. Said electron spectrometer device consists of a nanocrystalline metal or a
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(57) Zusammenfassung: Ungeordnete lokalisierte Systeme werden in einer neuartigen Anordnung als Elektronenspektrometer zur
Nutzbarmachung von Einzel-Elektronen-Elektronik-Anwendungen bei Raumtemperatur eingesetzt. Die als Elektronenspektrometer
wirkende Anordnung besteht aus einem nanokristallinen Material aus Metall oder Halbleitermaterial, das als Leiterbahnverbindung
als Zu- und Abfithrung zu den Einzel-Elektronen-Elektronik-Bausteinen und Schaltungen, die aus lithographisch hergestellten Quan-
tenpunkten bestehen, eingesetzt wird. Die nachfolgende aus Quantenpunkten bestehende Einzel-Elektronen Elektronik wird damit

mit energetisch sehr scharf definierten Elektronen versorgt. Sie kann so von Phononen ungestort bei Raumtemperatur betrieben
werden.
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